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INSTRUKCJA CZYSZCZEMIA | FORMOWANIA PODUSZEK

Szampowanie:

- reczine ¢ ukydem gabki lub miekkiej stczothki, piana o matej zawartodc wilgod
temperatura 20C do 40 C

- mechanicanie  uzyciem szamponiery, temperatura 20 C do 40 C

- usuwanie plamy recznie lub mechanicznie.

Mie wolno doputcid do preemoczenia wyrobu.

Do szampowania wiywad Srodki dostepne na rynkw, przeznaczone do tkanin

meblowych w iloddach podanych na opakowaniu.

Suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokajowej.

H Mie stosowad miejscowego bielenia i czyszczenia srodkami zawierajacymi

chilor, jak réwniez przy uzyciu innych bezchlorowych Srodkow wybielajacych.

@ Cryszarenbe chemiczne:
- cryszcrenie chemiczne w tetrachlorcetylenie

- temperatura 20 C
-adddalywanie mechankczne ograniczone {zabrudzenia tamponowad, nie wolno trzed)
- suszenie w stanle swobodnym, w temperaturze pokojowe|

Z uwagi na sposdb pakowania poduszek oparciowych do wngtrz skrzynek poscielowych
ulegaja one niewielkie] deformacji. Dlatego prosimy o przeprowadzenie czynnoescl
pozwatajgce] na nadanie aod powledniego kszattu i wygladu.

Po rozpakowaniu prosze wstrzasna nimi i poklepad z obu stron.
Prosze swrocic ted uwage na wyprofilowanie i rownomierne wypchniecie naroanikow.
Jest to podobna czynnodd, jaka wykenuje sie na codzien 2 syplalnianymi podus tkami

poscielowymi.
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